ARQUES

Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na halas
Szkolenie teoretyczne polaczone z warsztatami praktycznymi w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC
17025:2018-02

Termin: 05.08.2019 r.
Miejsce: Chodziez
Cena: 650,00 zt netto

Do kogo szkolenie jest skierowane?
Szkolenie skierowane jest dla laboratoriow przygotowujacych si¢ do akredytacji metody badawczej oraz
laboratoriow posiadajacych wdrozony system jakoSci.

Dlaczego warto wziaé¢ udzial w szkoleniu?
Uczestnicy szkolenia nabywaja wiedzy i umiejetnosci w zakresie:
e pomiar6w hatasu akustycznego na stanowiskach pracy
e sprawdzenia aparatury pomiarowej
e wyznaczenia wskaznika narazenia
e  okres$lenia niepewnosci aparatury pomiarowej i niepewnosci metody badawczej
o walidowania metody badawczej
Warsztaty praktyczne ukierunkowane na Podejscie procesowe oraz analize ryzyk i szans w obszarze srodowiska
pracy w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 rozszerzaja doswiadczenie uczestnikow przez:
e szczegotowe omdOwienie procesow i ich powigzan oraz przygotowanie ,,Kart procesu” dla wszystkich
zidentyfikowanych procesow
e identyfikacj¢ ryzyk i szans oraz ich analize
e praktyczne wykonanie najistotniejszych ryzyk i szans

Notka o Prelegentach

Andrzej Uzarczyk
Absolwent Politechniki Gdanskiej wydziatu Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Wieloletni pracownik
Laboratorium Badan srodowiska pracy Panstwowej Inspekcji Pracy w Gdansku i wieloletni wyktadowca. Autor
publikacji i programéw komputerowych z zakresu czynnikow szkodliwych w §rodowisku pracy.

Ewelina Siwek
Wieloletni Kierownik Laboratorium badan srodowiskowych. Czynny audytor systemu zarzadzania oraz obszaru
technicznego w zakresie pobierania oraz badania probek zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2018-
02. Posiada do$wiadczenie w przeprowadzaniu szkolen oraz audytow wewnetrznych. W swojej wieloletniej pracy
przez proces akredytacji przeprowadzita od podstaw 5 laboratoriow badawczych, funkcjonujacych do dnia
dzisiejszego. Przewodniczaca Grupy roboczej ds. materiatdw odniesienia substancji czystych i matrycowych
utworzonej w GUM.



